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1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 2 курса. 
Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины. 
Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала: 

· часть А – 160 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа); 

· часть B – комплексный практический тест с 32 заданиями открытого типа;

· часть C – комплексный практический тест с 8 заданиями открытого развернутого типа. 

С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.  

Часть А тестового задания включает в себя:

· выбор правильного ответа;

· множественный выбор; 

· установление соответствия;

· установление правильной последовательности;

· закончить предложение. 

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части  дисциплины обучающийся должен уметь:

- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях;

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах;

- использовать операционные усилители для построения различных схем;

- применять логические элементы, для построения логических схем, грамотно выбирать их параметры и схемы включения.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры полупроводниковых приборов по характеристикам;

- рассчитывать электронные выпрямители для конкретных потребителей;

- рассчитывать коэффициенты усиления усилителей по измеренным параметрам.

В результате освоения обязательной части  дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих RC-цепей;

- технологию изготовления и принципы функционирования полупроводниковых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств;

- свойства идеального операционного усилителя;

- принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов;

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств;

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), микропроцессоры в виде одной или нескольких сверхбольших интегральных схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития.

В результате освоения вариативной  части дисциплины обучающийся должен знать:

- параметры и характеристики полупроводниковых приборов;

- методику расчета электронных выпрямителей для конкретных потребителей;

- методику расчета коэффициента усиления усилителей по их параметрам;

- принципы действия генераторов синусоидальных сигналов.

3. Тестовые задания
Часть А

1) p – n переход присутствует в приборах
        1. диоде

        2. стабилитроне

        3. МДП транзисторе с встроенным каналом

        4. МДП транзисторе с индуцированным каналом

2) Электрический пробой p – n перехода используется в приборах

         1. диоде

         2. стабилитроне

         3. тиристоре

         4. МДП транзисторе с индуцированным каналом

3) p – n переход отсутствует в приборах
        1. диоде

        2. стабилитроне

        3. МДП транзисторе с встроенным каналом

        4. МДП транзисторе с индуцированным каналом

4) Одинаковая проводимость у элементов биполярного транзистора

        1. катода

        2. эмиттера

        3. базы

        4. коллектора

5) Для согласования по сопротивлениям усилительных каскадов на биполярных транзисторах,  включенных по схеме с общим эмиттером применяются

        1. усилительный каскад по схеме с общим коллектором

        2. эмиттерный повторитель

        3. усилительный каскад по схеме с общей базой

        4. усилительный каскад по схеме с общим истоком

6) Два входа имеются у усилителей

       1. постоянного тока

       2. дифференциальных

       3. операционных

       4. двухтактных

          7) Режимы работы усилительного каскада на биполярном транзисторе искажающие входной сигнал

        1. A
        2. D
        3. B
        4. C
8) Автогенераторы, дающие на выходе синусоидальные колебания

        1. генератор L-C
        2. мультивибратор

        3. генератор ЛИН

        4. генератор R-C 

9) Установить правильную последовательность ответов на вопросы: 

       1.какой электронный прибор предназначен для стабилизации напряжения на потребителе, 

       2. какой однофазный выпрямитель пропускает ток только половину периода,

      3. какой режим работы однотактного усилителя дает наилучшую сохранность формы сигнала, 

      4. какой генератор дает на выходе треугольные импульсы.

        Ответы :1.однополупериодный,2.А,3.ЛИН,4.стабилитрон.

        Последовательности ответов на вопросы:

         1. 3,2,1,4.

         2. 4,1,2,3.

         3. 2,1,4,3.

         4. 1,4,3,2 

10) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

      1.какой электронный прибор предназначен для выпрямления переменного тока по направлению ,

      2.какой однофазный выпрямитель имеет наилучшие выпрямительные свойства,

      3.какой режим работы однотактного усилителя дает наивысший к.п.д., 

      4.какой генератор дает на выходе прямоугольные импульсы.

        Ответы : 1.мультивибратор,2.D,3.мостовой,4.диод.

        Последовательности ответов на вопросы:

        1.4,3,2,1.

        2.3,2,1,4.

        3.2,1,4,3.

        4.1,4,3,2.

11) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

        1. какой электронный прибор предназначен для включения потребителя при определенном напряжении,

        2. какой однофазный выпрямитель в каждый момент времени использует только половину обмотки трансформатора,

        3. какой режим работы однотактного усилителя срезает половину сигнала, 

       4. какой генератор дает на выходе синусоидальные импульсы высокой частоты

         Ответы :1.двухполупериодный,2.В,3. тиристор,4. L-C.

         Последовательности ответов на вопросы:

         1. 1,4,3,2.

         2. 2,1,4,3.

         3. 3,1,2,4.

         4. 3,2,1,4.

12) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

        1. какой электронный прибор предназначен для использования в качестве емкости регулируемой напряжением,

       2. какой выпрямитель дает наименьшую пульсацию напряжения, 

       3. какой режим работы однотактного усилителя срезает более половины сигнала,  

       4. какой генератор дает на выходе синусоидальные импульсы низкой частоты

          Ответы :1.трехфазный однополупериодный,2. варикап,3.R-C,4. С.           

          Последовательности ответов на вопросы:

          1. 3,2,1,4.

          2. 1,4,3,2.

          3. 4,3,2,1. 

          4. 2,1,4,3.  

13) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

       1.как называется средний слой биполярного транзистора, 

       2.какой по форме ток получаем после выпрямителя, 

           3.какой элемент однотактного усилителя на БПТ по схеме с ОЭ отсекает   постоянную составляющую тока, 

       4.что создает синусоидальные колебания в генераторе L – C. 

           Ответы:1.разделительный конденсатор,2.колебательный  контур,  3.база,    4.пульсирующий

            Последовательности ответов на вопросы:

            1. 3,4,1,2.

            2. 4,3,2,1

            3. 1,4,3,2.

            4. 3,2,1,4.

14) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

        1. как называются крайние слои биполярного транзистора, 

        2.через какой элемент фильтра уходит переменная составляющая тока,

         3. какой элемент однотактного усилителя на БПТ по схеме с ОЭ регулирует режим работы, 

        4.что сдвигает  Uб относительно Uк в генераторе R-C.

   Ответы :1.конденсатор,2.делитель напряжения,3.цепочки R-C,4.эмиттер и коллектор. 

             Последовательности ответов на вопросы:

             1. 3,2,1,4.

             2. 4,1,2,3.

             3. 1,4,3,2.

             4. 4,3,2,1

15) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

1. какие транзисторы, кроме  биполярных ,имеют p-n переход,   

        2. какой элемент фильтра большое сопротивление переменной составляющей тока, 

        3. какой элемент однотактного усилителя на БПТ по схеме с ОЭ направляет на выход усиленный сигнал, 

       4.от чего зависит частота выходного сигнала генератора ЛИН.

             Ответы :1.полевые,2.индуктивность,3.Rк ,4.от частоты входного сигнала.

             Последовательности ответов на вопросы:

             1. 1,4,3,2.

             2. 3,2,1,4.

             3. 1,2,3,4.

             4. 4,3,2,1.

16) Установить правильную последовательность ответов на вопросы :

             1.какие транзисторы не имеют p-n перехода, 

             2.у какого фильтра L – C или R-C выше к.п.д.,  

             3. какой элемент однотактного усилителя на БПТ по схеме с ОЭ дает 

                    температурную компенсацию, 

             4.чем регулируем частоту сигнала мультивибратора.

            Ответы :1.цепочкой Rб-С,2.МДП,3. L – C,4.Rэ-Сэ.

    Последовательности ответов на вопросы:

    1. 4,3,2,1.

    2. 3,2,1,4.

    3. 1,4,3,2.

    4. 2,3,4,1.

17) Какой прибор обозначен [image: image1.png]o




    1. триодный тиристор. 

    2. варикап


    3. МДП транзистор с индуцированным р-каналом

        4. диод

18)Какой прибор обозначен [image: image2.png]



      1.выпрямительный диод.


      2.биоплярный транзистор p-n-p.

      3.варикап.
      4.триодный тиристор
19) Какой прибор обозначен [image: image3.png]



      1. полевой транзистор с n-каналом

      2. диод

      3. стабилитрон.
      4. варикап.


20) Какой прибор обозначен [image: image4.png]



      1.биполярный транзистор n-p-n.


      2.триодный тиристор.

      3. варикап.

        4. диод

21) Какой прибор обозначен [image: image5.png]



      1. триодный тиристор


      2. варикап.

      3. биполярный транзистор n-p-n
        4. диод

22) Какой прибор обозначен [image: image6.png]



      1. туннельный диод.
      

      2. биполярный транзистор n-p-n 

      3. варикап.

        4. диод

23) Какой прибор обозначен [image: image7.png]



      1. динистор.

      2. полевой транзистор с р-каналом.


      3. варикап.

        4. диод

24) Какой прибор обозначен [image: image8.png]



      1.в ыпрямительный диод.

      2. варикап
      3. МДП транзистор с встроенным р-каналом.           

      4. биполярный транзистор n-p-n
       25)  p – n переход фактически является…..

  1. диодом

  2. стабилитроном

  3. тиристором

  4. биполярный транзистором

26) Может использоваться в качестве регулируемой емкости…..

    1. диод

    2. варикап

    3. тиристор

    4. биполярный транзистор

27) Рабочим является режим электрического пробоя для…..

    1. варикапа

    2. биполярного транзистора

    3. стабилитрона

    4. диода

28) Четырехслойным электронным прибором является…..

    1. диод

    2. стабилитрон

    3. биполярный транзистор

    4. тиристор

29) Трехслойным электронным прибором является…..

      1. диод

      2. варикап

      3. тиристор

      4. биполярный транзистор

30) Средним слоем биполярного транзистора является…..

      1. катод

      2. эмиттер

      3. база

      4. коллектор

31)Крайними слоями биполярного транзистора являются…..

      1. катод

      2. эмиттер и коллектор

      3. база

      4. анод

32)Электрическое поле управляет работой…..

       1. варикапа

       2. полевого транзистора

       3. стабилитрона

       4. диода

33)Принцип действия диода соответствует   

         1. принципу действия p – n перехода

          2. прямой проводимости

          3. обратной проводимости

          4. электрическому пробою

34) Принцип действия стабилитрона соответствует   

          1. принципу действия p – n перехода

          2. прямой проводимости

          3. обратной проводимости

          4. принципу действия p – n перехода в режиме электрического пробоя 

35)Наличию двух p – n переходов соответствует полупроводниковый прибор 

       1. диод

       2. биполярный транзистор

       3. тиристор

       4. полевой транзистор

   36) Наличию трех p – n переходов соответствует полупроводниковый прибор

       1. диод

      2. биполярный транзистор

      3. тиристор

      4. полевой транзистор

37) Цели получения из пульсирующего тока постоянного тока соответствует

       1. сглаживающий фильтр

       2. стабилизатор

       3. выпрямитель

       4. усилитель 

     38) Цели получения из переменного тока пульсирующего тока соответствует

       1. сглаживающий фильтр

       2. стабилизатор

       3. выпрямитель

       4. усилитель  

39) Цели получения высокочастотных синусоидальных колебаний соответствует

        1. стабилизатор

        2. автогенератор L - C
        3. усилитель   

        4. мультивибратор

40) Цели получения высокочастотных прямоугольных колебаний соответствует

        1. стабилизатор

        2. автогенератор L - C
        3. усилитель   

        4. мультивибратор

41) За счёт чего возникают неосновные носители в полупроводниках
            1. за счёт ударной ионизации

            2. за счёт внешних воздействий


            3. за счёт добавления химической примеси

            4. за счет электрического поля

42) Как изменится емкость варикапа при увеличении обратного напряжения
            1. увеличивается 

            2. уменьшается


            3. не изменяется
            4. становится 0

43)Какой слой в биполярном транзисторе имеет наименьшую толщину.
                                                        [image: image9.png]



           1. эмиттер  
           2. коллектор                                                       

           3. база 
           4. затвор

        44)В каком элементе полевого транзистора меньше концентрация основных носителей
            1. в канале


            2. в затворе

            3. в р-n переходе 

            4. в базе

45) В МДП-транзисторах с p-подложкой при увеличении потенциала затвора  в знак плюс концентрация носителей в канале
            1. уменьшается

            2. увеличивается 


            3. не  меняется
            4. становится 0

46)  За счёт чего возникают основные носители в полупроводниках
            1. за счёт добавления химической примеси


           2. за счет ударной ионизации

           3. за счет внешних воздействий
           4. сами по себе

47) Что произойдет если превысить Imax стабилитрона 

            1. стабилитрон перестанет пропускать ток                              [image: image10.png]



            2. стабилитрон повысит напряжение 

            3. пробой перейдёт из электрического в тепловой и стабилитрон сгори

            4. ничего

48) Каков потенциал управляющего электрода тиристора 
                                                 [image: image11.png]



            1. положительный      

            2. отрицательный                         

            3. нулевой
            4. в зависимости от напряжения питания

49)Какой слой биполярного транзистора обеднён основными носителями 
            1. эмиттер                                  [image: image12.png]



            2. коллектор                              

            3. база
            4. р-n переход
50) В полевом транзисторе с p-каналом на затвор подаётся потенциал 
           1. нейтральный                  [image: image13.png]



           2. отрицательный 

           3. положительный

           4. не подается

51) В МДП транзисторе с индуцированным каналом ток стока при нулевом напряжении затвора
            1. небольшой

            2. большой

            3. отсутствует

            4. средний

52) За счёт чего создаются объемные заряды p-n-перехода
            1. за счёт ударной ионизации

            2. за счёт температуры

            3. за счёт неподвижных ионов химической примеси    
            4. за счет электрического поля

53) Зачем ограничивают обратное напряжение диода
            1. чтобы не допустить теплового пробоя     [image: image14.png]



            2. из-за перегрева

            3. во избежании короткого замыкания
            4. для поддержания тока

54) Чем управляет управляющий электрод тиристора
            1. напряжением срабатывания тиристора      [image: image15.png]



            2. силой тока тиристора

            3. временем срабатывания тиристора
            4. ничем

55) Какой слой биполярного транзистора в схеме с ОЭ включён на обратную проводимость
            1. эмиттер                            [image: image16.png]



            2. коллектор    

            3. база
            4. р-n переход
  56) Увеличение по абсолютной величине потенциала затвора полевого транзистора канал.
           1. закрывает 


2. открывает 

3. не меняет 
4. уничтожает

57) В МДП транзисторе с встроенным каналом ток стока при нулевом напряжении затвора
            1. небольшой


            2. большой

            3. отсутсвует
            4. средний

58)  Каково движение электронов и дырок при прямой проводимости p-n-перехода
            1. противоположное

            2. встречное


            3. хаотичное
            4. одинаковое

59) Каково назначение варикапа.      [image: image17.png]


  
            1. для выпрямления переменного  тока по направлению

            2. для стабилизации напряжения

            3. для создания ёмкости, величина которой регулируется напряжением 
            4. для стабилизации тока

60) На какую проводимость включен первый p-n переход тиристора
                                                                 [image: image18.png]



                1. прямую 


                2. обратную                                        

                3. нейтральную
                4. встречную

61) В каком типе транзистора быстрее движутся основные носители
                                                             [image: image19.png]
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                1. n-p-n
                2. p-n-p
            

                3. одинаково быстро

                4. одинаково медленно 
62) Как меняется ширина p-n перехода  полевого транзистора при увеличении абсолютной величины потенциала затвора.
             1. уменьшается

             2. увеличивается


             3. не меняется
             4. становится 0

63) В МДП транзисторе с встроенным каналом с p-подложкой увеличение потенциала затвора в знак плюс.
            1. ток стока не меняет

            2. ток стока увеличивает


            3. ток стока уменьшает
            4. ток стока 0

64) Как изменяется величина барьерной ёмкости с увеличением обратного напряжения.
            1. увеличивается 

            2. не меняется 
            3. уменьшается 

            4. станет 0           

65)Каково назначение стабилитрона.          [image: image21.png]



            1. для выпрямления переменного  тока по направлению

            2. для стабилизации напряжения на потребителе


            3. для создания ёмкости, величина которой регулируется напряжением
            4. для стабилизации тока

66) На какую проводимость включен второй p-n переход тиристора 
                                      [image: image22.png]



           1. прямую 

           2. обратную                

           3. нейтральную
           4. нулевую

67) Каковы знаки основных носителей у эмиттера и базы
            1. разные                     [image: image23.png]


  

            2. одинаковые

            3. нейтральные
            4. отрицательные

68) Как меняется ток стока полевого транзистора при уменьшении абсолютной величины потенциала затвора.

                1. уменьшается

                2. увеличивается


                3. не меняется
                4. становится 0

69) МДП транзистор с индуцированным каналом с p- подложкой имеет знак потенциала затвора
              1. ноль

              2. плюс


              3. минус
              4. нейтральный

70) Какой пробой p-n перехода недопустим.
              1. тепловой 
   

              2. лавинный 

              3. тунельный
              4. электрический

71) Каково назначение диода.
                1. для выпрямления переменного тока по направлению.


                2. для стабилизации напряжения.

                3. для создания ёмкости величина,  которой регулируется напряжением.
                4. для стабилизации тока

72) В какой схеме включения биполярного транзистора выходной ток несколько меньше входного
           1. с общим эмиттером 

                2. с общей базой 


                3. с общим коллектором
                4. в любой

73) Как меняется ширина p-n перехода полевого транзистора при уменьшении абсолютной величины потенциала затвора.
                  1. уменьшается


                  2. увеличивается

                  3. не меняется
                  4. он пропадает

74) МДП транзистор имеет концентрацию основных носителей в подложке
                  1. малую
  

                  2. большую

                  3. нулевую
                  4. положительную

75) Какой выпрямитель имеет лучшие электротехнические качества
                  1. однополупериодный

                  2. двухполупериодный

                  3. мостовой                      
                  4. трехфазный

76) Какой выпрямитель пропускает ток только половину периода
                 1. однополупериодный   

                 2. двухполупериодный

                 3. мостовой
                 4. трехфазный

77) В чем преимущество трехфазного однополупериодного выпрямителя перед другими однополупериодными выпрямителями
           1. нет перегрева выпрямителя                     [image: image24.png]



                2. малая пульсация тока


                3. малое количество диодов
                4. высокий к.п.д.

78) Через какой элемент фильтра уходит переменная составляющая пульсирующего тока
                1. активное сопротивление   

                2. индуктивность

                3. емкость


                4. не уходит

79) Каковы недостатки фильтра R-C
                1. забирает часть полезной мощности

                2. создаёт электромагнитные помехи


                3. сильно греется

                4. большие габариты

 80) Каковы недостатки фильтра L-C 
           1. забирает часть полезной мощности

              2. создаёт электромагнитные помехи


              3. сильно греется
              4. бодьшие габариты

81) Какое должно быть выходное сопротивление стабилизатора

           1. большое

              2. маленькое


              3. нулевое
              4. среднее

82) Каким должен быть коэффициент стабилизации стабилизатора

            1. большим

            2. маленьким


            3. нулевым

            4. средним

83) Какой стабилизатор наиболее простой по конструкции
             1. импульсный

             2. компенсационный    

             3. параметрический

             4. тиристорный регулятор

84) .Что делает инвертор 
             1. преобразует постоянный ток в переменный


             2. преобразует переменный ток в постоянный

             3. выпрямляет переменный ток по величине   

             4. ничего

85) Каково назначения делителя напряжения в усилителях по схеме с ОЭ
                                                                             [image: image25.png]



            1. направляет на выход усиленный сигнал

            2. не пропускает постоянную составляющую тока  

            3. задает напряжение смещение базы

            4. создает температурную компенсацию

86)  Каково назначения  разделительного конденсатора  в усилителях по схеме с ОЭ
                                                                            [image: image26.png]



      1. направляет на выход усиленный сигнал

      2. не пропускает постоянную составляющую тока   

      3. задает базовое напряжение смещения

      4. создает температурную компенсацию

      87) Каково назначения  Rэ –Cэ в усилителях по схеме с ОЭ
      1 .направляет на выход усиленный сигнал

      2. не пропускает постоянную составляющую тока   
      3. задает базовое напряжение смещения

      4. создает температурную компенсацию

               [image: image27.png]



        88)  Каково назначения  коллекторного сопротивления в усилителях по схеме с ОЭ
[image: image28.png]



          1. направляет на выход усиленный сигнал   

          2. не пропускает постоянную составляющую тока

          3. задает напряжение смещение базы
          4. создает температурную компенсацию

89) В каком режиме работы усилителя наилучшее сохранение формы сигнала
          1. режим Д

          2. режим А


          3. режим С
          4. режим.В

90) В каком режиме работы усилителя наилучший к.п.д.

        1.режим Д

        2. режим А


        3. режим С
        4. режим.В

91) В каком режиме работы усилителя наихудшие сохранение формы сигнала
         1. режим Д

         2. режим А


         3. режим С
         4. режим.В

92) Какой вид обратной связи применяется в усилителях
        1. нулевая

        2. отрицательная                                     

        3. положительная

        4. относительная

93) Когда усиление зависит только от обратной связи
          1. при больших коэффициентов усиления


          2. при высокой температуре

          3. в усилителях по схеме с ОЭ

          4. при большой мощности

94) Усилителем мощности на биполярном транзисторе является схема 
          1. с общем эмиттером


          2. с общем коллектором

          3. с общей базой
          4. операционный

       95) Какая схема называется эмиттерным повторителем
           1. с общем эмиттером


2. с общем коллектором

3. с общей базой
4. операционный

96) Усилителем напряжения на биполярном транзисторе является схема

           1. с общем эмиттером


          2. с общем коллектором

          3. с общей базой
          4. операционный

97) Усилитель постоянного тока усиливает
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      1. сигналы мало меняющиеся по величине и медленно по времени    

       2. сигналы меняющиеся только по напряжению

       3. сигналы меняющиеся только по току
       4. сигналы меняющиеся только по мощности

     98) Основной недостаток усилителя постоянного тока
           1. малая мощность                                                  [image: image30.png]



      2. дрейф нуля           

      3. перегрев
      4. низкий к.п.д.

99) Какая применяется межкаскадная связь в усилителях постоянного тока
1. R-C
2.  L-C
3. непосредственная

4. обратная

    100) Наиболее применяемая межкаскадная связь в усилителях

1. R-C


2. L-C
3. прямая
4. обратная

101) Основной недостаток однотактного усилителя мощности
1. большое выделение тепла

2. высокий КПД т.к. работает в режиме АВ

3. низкий КПД т.к. работает в режиме А
4. большие габариты

102) Достоинство двухтактного усилителя мощности
           1. большое выделение тепла

      2. высокий КПД т.к. работает в режиме АВ


      3. низкий КПД т.к. работает в режиме А

      4. большие габариты

103) Для чего применяются электронные генераторы
 1. для преобразовании постоянного тока в переменный 
высокочастотный ток 


2. для производства электроэнергии 

3. для передачи колебаний
4. для изменения напряжения

104) Какой вид обратной связи применяется в электронных генераторах
1. нулевая

2. отрицательная 

3. положительная
4. смешанная

105) Что создаёт колебания в автогенераторе L-C 
                                                                  [image: image31.png]



1. транзистор

2. колебательный контур      

3. источник питания
4. делитель напряжения

106) Как меняется частота колебаний, даваемая генератором L-C при уменьшении C
1 .уменьшается                               [image: image32.png]


         

2. не меняется

3. увеличивается
4. станвится 0

107) Как меняется частота колебания генератора L-C при увеличении L 
                                                            [image: image33.png]



1. уменьшается 

2. не меняется                                              

3. увеличивается
4. становится 0

108) Какое назначение индуктивной связи в автогенераторе L-C
      1. температурная стабилизация             [image: image34.png]


     

      2. управления работой транзистора        

      3. защита от перегрузки
      4. стабилизация частоты

109) Чем регулируется частота автогенератора R-C
1. источником питания                        [image: image35.png]


 

2. транзистором

3. фазовращательной цепью R-C
4. конденсаторами

110) Чем является мультивибратор

            1. генератором гармонических колебании  [image: image36.png]



      2. генератором прямоугольных импульсов


      3. генератором ЛИН
      4. усилителем

111) Как изменится период колебания мультивибратора с увеличением С
                                                                    [image: image37.png]



      1. увеличится

      2. не изменится                                          

      3. уменьшится
      4. станет 0

112) Как изменится частота колебания мультивибратора с уменьшением Rб

                                                                  [image: image38.png]



      1. увеличится


      2. не изменится                                

      3. уменьшится
      4. станет 0

113) Что обеспечивает получение пилообразного напряжения
1. изменение температуры                              [image: image39.png]e




2. заряд и разряд конденсатора


3. изменение света
4. транзистор

114) Что определяет амплитуду пилообразного напряжения

                                                                                  [image: image40.png]e




      1. емкость конденсатора С


      2. величина напряжения питания                                

      3. Rб

      4. транзистор

115) Что определяет частоту пилообразного напряжения
                                                                           [image: image41.png]e




1. емкость конденсатора

2. величина напряжения питания            

3. частота управляющего импульса

4. транзистор

116) Выполняет логическое отрицание
1. логический элемент «НЕ»
.

2. логический элемент «И»

3. логический элемент «ИЛИ»
4. транзистор

117) Выполняет логическое умножение

      1. логический элемент «НЕ»
.

      2. логический элемент «И»

      3. логический элемент «ИЛИ»
      4. транзистор

118) Выполняет логическое сложение

1. логический элемент «НЕ»
.

2. логический элемент «И»

3. логический элемент «ИЛИ»
4. транзистор

119) Как соединены коллекторные цепи БПТ в логическом элементе осуществляющем логическое умножение

      1. не соединены                                                                       

      2. последовательно


      3. параллельно

      4. смешанно

       120) Как соединены коллекторные цепи БПТ в логическом элементе осуществляющем логическое сложение

1. не соединены                                                                       

2. последовательно


3. параллельно

4. смешанно

       121) На скольких транзисторах выполняется логический элемент НЕ

      1. любом количестве

      2. 3                                        

      3. 2

      4. 1

122) Какие ключи не имеют управляющего сигнала

      1. на диодах

      2. на транзисторах

      3. все

      4. все имеют

123) Какие ключи  имеют управляющий сигнал

1. на диодах

      2. на транзисторах

      3. все

      4. все имеют

124) Каково состояние ключа при последовательном включении транзистора, если он отперт

      1. перевернут

      2. убран

      3. включен

      4. выключен

125) Каково состояние ключа при последовательном включении транзистора, если он заперт

    1. перевернут

    2. убран

    3. включен

    4. выключен

126) Каково состояние ключа при параллельном включении транзистора, если он отперт

    1. перевернут

    2. убран

    3. включен

    4. выключен

127) Каково состояние ключа при параллельном включении транзистора, если он заперт

1. перевернут

2. убран

3. включен

4. выключен

128) У каких ключей на МДП транзисторах полярность управляющего и выходного сигналов должна совпадать

      1. с индуцированным каналом

      2. с встроенным каналом

      3. на полевых транзисторах

      4. на биполярном транзисторе

  129) У каких ключей на МДП транзисторах полярность управляющего и выходного сигналов не совпадает

      1. с индуцированным каналом

      2. с встроенным каналом

      3. на полевых транзисторах

      4. на биполярном транзисторе

130) Какое сопротивление операционного усилителя больше

        1. входное

        2. выходное

        3. промежуточное

        4. дифференциальное

131) Какое сопротивление операционного усилителя меньше

        1. входное

        2. выходное

        3. промежуточное

        4. дифференциальное

      132) Сколько входов у операционного усилителя

        1. 1

        2. 3

        3. 2

        4. 4

133) Какой входной каскад у операционного усилителя

        1. двухтактный усилитель

        2. эмиттерный повторитель

        3. усилитель с ОИ

        4. дифференциальный усилитель

134) Какой выходной каскад у операционного усилителя
        1. двухтактный усилитель

        2. эмиттерный повторитель

        3. усилитель с ОИ

        4. дифференциальный усилитель

      135)У какого усилителя наибольший коэффициент усиления

        1. дифференциального

        2. операционного

        3. постоянного тока

        4. с ОИ

       136) Что обеспечивает в дифференциальном усилителе источник стабильного тока

        1. стабильность всех токов

        2. высокий к.п.д.

        3. Iэ = Iэ1 + Iэ2 = const
        4. отсутствие перегрева
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137) При подаче на входы дифференциального усилителя разных сигналов на общем выходе получим

         1. прямой сигнал

         2. обратный сигнал

         3. 0

         4. сигнал пропорциональный разности входных сигналов

138) При подаче на первый вход дифференциального усилителя сигнала и заземлении второго входа на первом выходе будем иметь

      1. прямой сигнал

      2. обратный сигнал

      3. 0

      4. сигнал пропорциональный разности входных сигналов
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139) При подаче на первый вход дифференциального усилителя сигнала и заземлении второго входа на втором выходе будем иметь

      1. прямой сигнал

      2. обратный сигнал

      3. 0

      4. сигнал пропорциональный разности входных сигналов
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140) При подаче на второй вход дифференциального усилителя сигнала и заземлении первого входа на втором выходе будем иметь

      1. прямой сигнал

      2. обратный сигнал

      3. 0

      4. сигнал пропорциональный разности входных сигналов

          [image: image45.jpg]



141) При подаче на второй вход дифференциального усилителя сигнала и заземлении первого входа на первом выходе будем иметь

      1. прямой сигнал

      2. обратный сигнал

      3. 0

      4. сигнал пропорциональный разности входных сигналов

         [image: image46.jpg]



142) При подаче на вход логического элемента НЕ 1 на выходе получим

      1. 1

      2. 0

      3. короткое замыкание

      4. разрыв цепи

143) При подаче на вход логического элемента НЕ 0 на выходе получим

      1. 1

      2. 0

      3. короткое замыкание

      4. разрыв цепи

144) Для получения на выходе элемента ИЛИ 1 надо

    1. на всех входах иметь 1

    2. отключить питание

    3. хотя бы на одном входе иметь 1

    4. на всех входах иметь 0

145) Для получения на выходе элемента ИЛИ 0 надо

    1. на всех входах иметь 1

    2. отключить питание

    3. хотя бы на одном входе иметь 1

    4. на всех входах иметь 0

146) Для получения на выходе элемента И 1 надо

      1. на всех входах иметь 1

      2. отключить питание

      3. хотя бы на одном входе иметь 1

      4. на всех входах иметь 0

147) Для получения на выходе элемента И 0 надо

      1. на всех входах иметь 1

      2. отключить питание

      3. хотя бы на одном входе иметь 0

      4.  на всех входах иметь 0

148) В логическом элементе ИЛИ выходные цепи транзисторов соединены

    1. последовательно

    2. смешанно

    3. исключительно

    4. параллельно

149) В логическом элементе И выходные цепи транзисторов соединены

    1. последовательно

    2. смешанно

    3. исключительно

    4. параллельно

150) Синусоидальные колебания создает

    1. мультивибратор

    2. автогенератор L – C
    3. генератор ЛИН

    4. триггер

151) Пилообразные колебания создает

      1. мультивибратор

      2. автогенератор L – C
      3. генератор ЛИН

      4. триггер

152) Прямоугольные колебания создает

      1. мультивибратор

      2. автогенератор L – C
      3. генератор ЛИН

      4. триггер

153) Логический элемент НЕ осуществляет

      1. логическое деление

      2. логическое отрицание

      3. логическое сложение

      4. логическое умножение

154) Логический элемент ИЛИ осуществляет

      1. логическое деление

      2. логическое отрицание

      3. логическое сложение

      4. логическое умножение

155) Логический элемент И осуществляет

     1. логическое деление

     2. логическое отрицание

     3. логическое сложение

     4. логическое умножение

156) Трансформаторная межкаскадная связь в усилителях применяется

     1. для согласования каскадов по сопротивлениям

     2. для отсечки постоянной составляющей тока предыдущего каскада

     3. для повышения к.п.д.

     4. для снижения нагрева

157) В двухтактном безтрансформаторном усилительном каскаде применяем

     1. полевые транзисторы

     2. комплиментарную пару БПТ

     3. МДП транзисторы с встроенным каналом

     4. МДП транзисторы с индуцированным каналом

       158) Комплиментарную пару БПТ применяют для создания

         1. усилителя постоянного тока.

         2. дифференциального усилителя

         3. безтрансформаторного усилительного каскада

         4. усилителя напряжения

       159) В микроэлектронике логические элементы осуществляют на

         1.  МДП транзисторах с встроенным каналом

         2. БПТ

         3. полевых транзисторах

         4. МДП транзисторах с индуцированным каналом

       160) Для совпадения полярности входного и выходного сигналов логических элементов их выполняют на

           1. МДП транзисторах с индуцированным каналом

           2. МДП транзисторах с встроенным каналом

           3. полевых транзисторах

           4.БПТ

Часть B
1) Определить по характеристике Rдиф при   1=80; 2=40;  3=0,2; 
4=0,6.Ответ в Ом.
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Ответ: 
2) Определить по характеристике Rдиф при1=25; 2=20; 3=0,4; 4=0,6. 
Ответ в Ом.
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  Ответ:  
3) Определить по характеристике Rдиф при 1=50; 2=35; 3=0,6; 4=0,9. 
Ответ в Ом.
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Ответ:    
4) Определить по характеристике Rдиф при 1=28; 2=18;  3=0,6; 4=0,8. 
Ответ в Ом.
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  Ответ:     
5)Определить выходную проводимость биполярного транзистора 
ΔI1= 2 мА   ΔI2 =20 мА  ΔU1=0,5B  ΔU2=4B. Ответ в  мА/В.
   Ответ:    
   6) Определить выходную проводимость биполярного транзистора 
ΔU2=3B
ΔI1= 1 мА   ΔI2 =30 мА  ΔU1=0,4B Ответ в  мА/В.
    Ответ:    

7) Определить выходную проводимость биполярного транзистора 
при ΔU2=5B ΔI1= 3 мА   ΔI2 =20 мА  ΔU1=0,3B Ответ в  мА/В. 

    Ответ:     

8) Определить выходную проводимость биполярного транзистора 
при ΔU2=6B ΔI1= 4 мА   ΔI2 =12 мА  ΔU1=0,6B Ответ в  мА/В. 

     Ответ:      
9) Определить коэффициент передачи тока биполярного 
транзистора ΔU2=4B ΔI1= 2 мА   ΔI2 =20 мА  ΔU1=0,5B  

      Ответ:      


  10) Определить коэффициент передачи тока биполярного 
транзистора ΔU2=5B ΔI1= 3 мА   ΔI2 =18 мА  ΔU1=0,3B  

        Ответ:        

  11) Определить коэффициент передачи тока биполярного 
транзистора ΔU2=3B ΔI1= 6 мА   ΔI2 =24 мА  ΔU1=0,2B  

       Ответ
12) Определить коэффициент передачи тока биполярного 
транзистора ΔU2=6B ΔI1= 2 мА   ΔI2 =10 мА  ΔU1=0,1B  

        Ответ
13) Определить коэффициент обратной связи биполярного 
транзистора в схеме с ОЭ при ΔU2=4BΔI1= 2 мА   ΔI2 =20 мА  
ΔU1=0,5B  
          Ответ:        
14) Определить коэффициент обратной связи биполярного 
транзистора в схеме с ОЭ при ΔU2=3BΔI1= 4 мА   ΔI2 =30 мА  
ΔU1=0,3B  
          Ответ:           
15) Определить коэффициент обратной связи биполярного 
транзистора в схеме с ОЭ при ΔU2=6BΔI1= 3 мА   ΔI2 =40 мА  
ΔU1=0,36B  
    Ответ:       

16) Определить коэффициент обратной связи биполярного 
транзистора в схеме с ОЭ при ΔU2=5BΔI1= 1 мА   ΔI2 =10 мА  
ΔU1=0,8B  
         Ответ:          

17) Определить входное сопротивление биполярного транзистора 
в схеме с ОЭ при ΔU2=4B ΔI1= 4 мА   ΔI2 =20 мА  ΔU1=1B Ответ в  
кОм.

         Ответ:          

18) Определить входное сопротивление биполярного транзистора 
в схеме с ОЭ при ΔU2=6B ΔI1= 2 мА   ΔI2 =24 мА  ΔU1=0,3B  
          Ответ:           

 19) Определить входное сопротивление биполярного транзистора 
в схеме с ОЭ при ΔU2=4B ΔI1= 2 мА   ΔI2 =20 мА  ΔU1=0,8B Ответ в  
кОм. 
         Ответ:          
20) Определить входное сопротивление биполярного транзистора в 
схеме с ОЭ при ΔU2=4B ΔI1= 2 мА   ΔI2 =20 мА  ΔU1=0,6B Ответ в  кОм. 
  Ответ:  

21) Определить крутизну стоко-затворной характеристики полевого 

транзистора ΔIc = 2 мА    ΔUзи= 0,5В ΔUси= 1,5В ΔIз = 1мкА Ответ в  

мА/В.
   Ответ 

  22) Определить крутизну стоко-затворной характеристики полевого 

транзистора ΔIc = 1 мА    ΔUзи= 0,2В ΔUси= 1В ΔIз = 2мкА Ответ в  

мА/В.
   Ответ:       

23) Определить крутизну стоко-затворной характеристики полевого 
транзистора ΔIc = 3 мА   ΔUзи= 0,3В ΔUси= 1,8В ΔIз =0,2мкА Ответ в  
мА/В.
   Ответ      

   24) Определить крутизну стоко-затворной характеристики полевого 

транзистора ΔIc = 4 мА   ΔUзи= 2В ΔUси= 1,6В ΔIз =0,5мкА Ответ в  

мА/В.
     Ответ:     

    25) Определить выходное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 1,5 мА         ΔUзи= 0,75В ΔUси= 0,3В ΔIз = 0,2мкА Ответ в  Ом.

   Ответ:   
    26) Определить выходное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 1 мА         ΔUзи= 0,75В ΔUси= 0,5В ΔIз = 0,2мкА Ответ в  Ом.

    Ответ:     
    27) Определить выходное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 2 

мА         ΔUзи= 0,75В ΔUси= 0,3В ΔIз = 0,2мкА Ответ в  Ом.

    Ответ:      

28) Определить выходное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 2,5 
мА         ΔUзи= 0,75В ΔUси= 0,75В ΔIз = 0,2мкА Ответ в  Ом.

        Ответ       

29) Определить входное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 2,5 

мА         ΔUзи= 0,75В ΔUси= 0,75В ΔIз = 0,15мкА Ответ в кОм.

    Ответ:         
30) Определить входное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 1,5 
мА         ΔUзи= 0,6В ΔUси= 0,95В ΔIз = 0,1мкА Ответ в кОм.

       Ответ:       
31) Определить входное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 3,5 

мА         ΔUзи= 0,5В ΔUси= 1,75В ΔIз = 0,25мкА Ответ в кОм.

    Ответ:        

32) Определить входное сопротивление полевого транзистора ΔIc = 2 мА   

      ΔUзи= 0,8В ΔUси= 1,5В ΔIз = 0,2мкА Ответ в кОм.

       Ответ:          
                                Часть C
1. Инструкция: рассчитать по характеристикам Рк
             Дано: Uбэ=0,4B; Rk= 0,1.кОм; Ек= 40 В 
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2. Инструкция: рассчитать по характеристикам Рк
       Дано: Uбэ= 0,15 B; Rk= 0,2кОм; Ек= 40В
     [image: image52.png]Puc. 3 Puc. 4





3.  Инструкция: рассчитать по характеристикам Рк
            Дано: Uбэ= 0,15B; Rk= 0,2кОм; Ек= 40В
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4.  Инструкция: рассчитать по характеристикам Рк
            Дано: Uбэ= 0,1 B; Rk= 0,05кОм; Ек= 40В
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5.Инструкция: рассчитать по характеристикам коэффициент передачи тока    биполярного транзистора          Дано: Uбэ= 0,15B; Rk=1кОм; Ек=40
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  6.Инструкция: рассчитать по характеристикам коэффициент передачи тока    биполярного транзистора
 Дано: Uбэ= 0,25B; Rк=20кОм; Ек= 20В
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7. Инструкция:   рассчитать по характеристикам коэффициент передачи тока    биполярного транзистора
 Дано: Uбэ= 0,3B; Rk= 0,2кОм; Ек= 20В
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8. Инструкция: рассчитать по характеристикам коэффициент передачи тока    биполярного транзистора
 Дано: Uбэ= 0,3B; Rk= 10кОм; Ек= 40В
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4. Критерии по выставлению баллов
	Определение количества тестовых вопросов (заданий)

	Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану
	Всего
	Часть А
	Часть В
	Часть С

	112
	200
	160
	32
	8


	Сводная таблица с критериями баллов

	Части
	Баллы

	А
	40

	B
	40

	C
	20

	Итого (макс. баллы)
	100


	Критерии оценок

	Баллы
	Оценки

	86-100
	5

	71-85
	4

	49-70
	3

	Менее 48 баллов
	перезачет


Время выполнения тестовых заданий: 60 минут астрономического времени. 
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